


- - - Форма контроля з.е. - Итого акад.часов
Курс 1

Сем. 1 Сем. 2

Считать
в плане

Индекс Наименование
Экза
мен

Зачет
Зачет с

оц.
КР

Экспер
тное

Факт
Часов
в з.е.

Экспер
тное

По
плану

Контакт
часы

СР
Конт
роль

Интер
часы

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

+ Б1.О.01
История и методология науки и техники в
области нанотехнологии

1 3 3 36 108 108 36 72 9 3 18 18 72

+ Б1.О.02
Актуальные проблемы современной
нанотехнологии

2 5 5 36 180 180 54 90 36 18 5 36 18 90 36

+ Б1.О.03
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

2 1 8 8 36 288 288 108 144 36 45 4 18 18 36 72 4 18 18 72 36

+ Б1.О.04 Психология и социология 3 5 5 36 180 180 54 126

21 21 756 756 252 432 72 72 7 36 18 54 144 9 36 18 36 162 72 5 18 36 126

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б1.В.01
Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации

12 5 5 36 180 180 54 126 36 2 18 54 3 36 72

+ Б1.В.02
Конструирование и технология интегральных
микросхем

1 1 6 6 36 216 216 72 108 36 18 6 36 36 108 36

+ Б1.В.03 Микро- и наносенсорика 3 5 5 36 180 180 54 126

+ Б1.В.04 Микропроцессорная техника 3 3 6 6 36 216 216 63 117 36

+ Б1.В.05 Физика нанокомпозитных материалов 3 6 6 36 216 216 81 99 36

+ Б1.В.06 САПР микро и наносистем 1 6 6 36 216 216 54 126 36 18 6 36 18 126 36

+ Б1.В.07 Технология нанесения покрытий 1 6 6 36 216 216 63 153 6 36 9 18 153

+ Б1.В.08 Методы испытиния изделий "система в корпусе" 2 4 4 36 144 144 54 90 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1 2 4 4 144 144 54 90 18 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.01.01 Микро- и наносистемы на базе 3D-технологий 2 4 4 36 144 144 54 90 18 4 36 18 90

- Б1.В.ДВ.01.02 Квантовая электроника 2 4 4 36 144 144 54 90 18 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2 2 4 4 144 144 54 90 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.02.01 Микроприборы акустоэлектроники 2 4 4 36 144 144 54 90 4 36 18 90

- Б1.В.ДВ.02.02 Оптомеханические системы 2 4 4 36 144 144 54 90 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.03 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3 2 2 4 4 144 144 54 90 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.03.01 Тонкопленочные материалы и устройства 2 2 4 4 36 144 144 54 90 4 36 18 90

- Б1.В.ДВ.03.02
Фотоэлектрические материалы и устройства на
их основе

2 2 4 4 36 144 144 54 90 4 36 18 90

+ Б1.В.ДВ.04 Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 3 5 5 180 180 54 90 36

+ Б1.В.ДВ.04.01 СВЧ-микро и наносистемы 3 5 5 36 180 180 54 90 36

- Б1.В.ДВ.04.02 Силовая электроника 3 5 5 36 180 180 54 90 36

61 61 2196 2196 711 1305 180 90 20 108 9 90 441 72 19 144 108 432 22 144 18 90 432 108

82 82 2952 2952 963 1737 252 162 27 144 27 144 585 72 28 180 18 144 594 72 27 162 18 126 558 108

Блок 2.Практика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ Б2.В.01(Н) Научно-исследовательская работа 123 5 5 36 180 180 180 1 36 1 36

+ Б2.В.02(У)
Получение первичных навыков научно-
исследовательской работы

2 3 3 36 108 108 108 3 108

+ Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 4 6 6 36 216 216 216

+ Б2.В.04(Н) Научно-исследовательская работа 4 18 18 36 648 648 648

32 32 1152 1152 1152 1 36 4 144 3 108 24 864

32 32 1152 1152 1152 1 36 4 144 3 108 24 864

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

Обязательная часть

+ Б3.О.01(Д)
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

6 6 36 216 216 216

6 6 216 216 216 6 216

6 6 216 216 216 6 216

ФТД.Факультативы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

+ ФТД.В.01 Введение в проектную деятельность 4 2 2 36 72 72 18 54

2 2 72 72 18 54 2 9 9 54

2 2 72 72 18 54 2 9 9 54
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Сем. 2

Курс 2

Сем. 3 Сем. 4
Закрепленная кафедра -

Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

з.е. Лек Лаб Пр СР
Конт
роль

Код Наименование Компетенции

Блок 1.Дисциплины (модули)

Обязательная часть

74 Физики твердого тела УК-1

36 74 Физики твердого тела УК-1

36 58
Высшей математики и физико-
математического моделирования

ОПК-5

5 18 36 126 32 Философии, социологии и истории УК-3; УК-5; УК-6; ОПК-6

21 21 756 756 252 432 72 72 7 36 18 54 144 9 36 18 36 162 72 5 18 36 126

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

54
Иностранных языков и технологии
перевода

УК-4

74 Физики твердого тела ОПК-1; ОПК-5

5 36 18 126 74 Физики твердого тела ОПК-1

6 36 9 18 117 36 86
Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-5

6 36 9 36 99 36 74 Физики твердого тела ОПК-1; ОПК-4

86
Полупроводниковой электроники и
наноэлектроники

ОПК-4; ОПК-7

74 Физики твердого тела УК-1; ОПК-1

74 Физики твердого тела ПК-1; ПК-2; ПК-3

ОПК-1; ОПК-3; ПК-3

86 Полупроводниковой электроники и наноэлектроникиОПК-1; ОПК-3; ПК-3

74 Физики твердого тела ОПК-1; ОПК-3; ПК-3

ОПК-1

74 Физики твердого тела ОПК-1

74 Физики твердого тела ОПК-1

ОПК-1

74 Физики твердого тела ОПК-1

74 Физики твердого тела ОПК-1

5 36 18 90 36 ОПК-1

5 36 18 90 36 74 Физики твердого тела ОПК-1

5 36 18 90 36 74 Физики твердого тела ОПК-1

61 61 2196 2196 711 1305 180 90 20 108 9 90 441 72 19 144 108 432 22 144 18 90 432 108

82 82 2952 2952 963 1737 252 162 27 144 27 144 585 72 28 180 18 144 594 72 27 162 18 126 558 108

Блок 2.Практика

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3 108 74 Физики твердого тела ОПК-4

74 Физики твердого тела ОПК-4

6 216 74 Физики твердого тела УК-2; ОПК-4; ОПК-7

18 648 74 Физики твердого тела УК-3; ОПК-3; ОПК-4

32 32 1152 1152 1152 1 36 4 144 3 108 24 864

32 32 1152 1152 1152 1 36 4 144 3 108 24 864

Блок 3.Государственная итоговая аттестация

Обязательная часть

6 216 74 Физики твердого тела
УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-
6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3

6 6 216 216 216 6 216

6 6 216 216 216 6 216

ФТД.Факультативы

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2 9 9 54 74 Физики твердого тела ОПК-2

2 2 72 72 18 54 2 9 9 54

2 2 72 72 18 54 2 9 9 54
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